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¢ X
0402 #RE4L RK {fL]X
0.165
0.16
0.155
0.15
0.145
0.14
o RK-4
0.13
0125
012
0115
0.11
0.105
D-lD.ZE 0.255 026 0265 027 0275 0.2B 0285 029 02595 0.3 D.305 031 0315 032 0325 0.33
& BAARR:

X AR X1/Y1 X2/Y2 X3/Y3 X4/Y4

0. 2567 0. 2663 0. 2705 0. 2609

He 0.1103 0.1175 0.1119 0. 1047

0. 2663 0. 2759 0. 2801 0. 2705

K 0.1175 0. 1247 0.1192 0.1119

0. 2759 0. 2855 0. 2897 0. 2801

K 0. 1247 0. 132 0. 1264 0.1192

0. 2855 0. 295 0. 2992 0. 2897

K 0. 132 0. 1392 0. 1336 0. 1264

0. 295 0. 3046 0. 3088 0. 2992

K 0. 1392 0. 1464 0. 1408 0. 1336

- 0. 3046 0. 3142 0.3184 0. 3088

0. 1464 0. 1536 0. 148 0. 1408

0. 3142 0. 3238 0. 328 0.3184

K 0. 1536 0. 1609 0. 1553 0. 148
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